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performance of a vertical-cavity surface-emitting laser after optical ex-
citation, International Symposium on Ultrafast and Nano-Optics, Pe-
king, Oktober 2007 (Eingeladener Vortrag).

[60] S. Horst, S. Chatterjee, K. Hantke, P. J. Klar, I. Nemeth, W. Stolz,
K. Volz, C. Bückers, A. Thränhardt, S. W. Koch, G. Blume, G. Weiser,
W. W. Rühle, S. R. Johnson, J.-B. Wang, Y.-H. Zhang, Strong late-
ral confinement in Ga(AsSb)/GaAs/(AlGa)As heterostructures, Con-
ference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) Technical Digest, Post-
conference Edition (Optical Society of America, Washington DC 2007),
Juli 2007 (Vortrag).

[61] S. Chatterjee, W. Wohlleben, C. Lange, M. Motzkus, W. Stolz,
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Feldabhängige Absorption in Übergittern: Vergleich von Theorie und
Experiment, Verhandl. DPG VI 34, 747, März 1999 (Vortrag).

[98] T. Meier, A. Thränhardt, J. Hader, P. Thomas, S. W. Koch, Theore-
tische Untersuchung der Feldabhängigkeit optischer Nichtlinearitäten
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